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BU 508 D

Silizium-NPN-Leistungstransistoren

Anwendung: Horizonial-Ablenk-Endstufen in Farbfernsehemplingern

Besondere Merkmale:
® In Dreifachdiffusions-Technilk @ Kurze Schaltzeiten
@ Glaspassivierung @ Hohe Spitzenleistung
® Hohe Sperrspannung & Verustleistung 125 W

® Monolithisch integrierie Inversdiode

Abmessungen in mm
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Absolute Grenzdatan
HKollektor-Emitter-Sperrspannung Uego 700 W
Uceg 1500 W
Kollektorstrom, Mittelwert sy a A
Kollektorspitzenstram low 15 A
Basisstrom, Mittelweart Tt 4 A
Basisspitzenstrom T A
Megativer Basisspitzenstrom =l 25 A
Gesamtverlustieistung
Toase = 25°C Py 125 W
Sperrschichttempearatur T 150 “C
Lagerungstemperaturberelch Tog =65, +150 “C
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Warmewiderstand
Sperrschichi-Gehduse Airue

KenngroBen
Toase = 25°C

Kollektor-Emitter-Reststrom

T=125%C, Uges = 1500V Ices
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

e =1mA Lhgrices )

Ie = 100 mA, Le = 125 mH Upmcen
Emitler-Basis-Durchbruchspannung

Jg = 100 mA Uprern
Basis-Emifter-Sattigungsspannung

lo=d4.5A, ig=2 A Ungeai
Kolleklor-Basis-Gleichstramverhalinis

Upg =5V, Ic=25A hee

lp=45A8 b

DiodendurchlaBspannung der
integrierten Schutzdiode
=44 (R

Transitfrequenz
Licg = 5 W, Ip = 100 mé,
f=5MHz tr

Kollaktor-Basis-Kapazitat
Urg =10V, Iz =0,
f=1MHz Cepo

4
" —: =001, 1, =03 ms
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